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Introducéo

Os silanos atualmente sédo amplamente usados em
tintas, adesivos, selantes em plastico etc. Além
disso, os compésitos formados podem resistir a
longos periodos de molhagem apresentando pouca
perda nas propriedades mecanicas. Atualmente, para
fornecer maior protecdo ao substrato contra corrosdo*
se busca aperfeicoar a obtencdo dos filmes
polissilanicos. As ftalocianinas apresentam absorcéo
de luz no visivel, além de apresentarem alta acao
inibidora devido a sua forte adsorcédo quimica sobre a
superficie do metal®, portanto, adicionada a um filme
de polissilano pode aumentar a resisténcia a corroséo
de um acgo ao carbono.

Experimental

Utilizou-se um ago-carbono 1008 como substrato, e
0s cdp (corpos de prova) foram limpos e imersos por
10 min em NaOH 2,5%. Viniltrietoxysilano (2% em
massa) foi preparado com uma solucdo etanol/agua
(50% m/m), pH=4,0. O tempo de hidrélise foi de 30
min e, a essa solugdo, foi acrescido um inibidor
(ftalocianina de cobre®) de modo que a concentracdo
final fosse de 1 10“, 5 10* 1 10% 510%e 1 10 mol
L. Preparadas as solucdes, o substrato é imerso por
2 min e depois a cura é feita na estufa a 120 °C por
40 min.

Resultados e Discussao

Na Fig. 1sdo apresentadas micrografias épticas
das amostras com menor (1A) e maior (1B)
concentracdo de inibidor. Pode se observar que nos
filmes obtidos com menores concentragfes ha
regibes com mais (azuis) e outras sem inibidor e no
de maior concentragdo, a distribuicdo do inibidor ndo
ocorre de modo homogéneo, ha a formacdo de
aglomerados reativamente grandes dadas a baixa
espessura do filme. Os resultados das medidas de
Eoc sdo apresentados na Fig. 2a. Pode-se observar
que de acordo com o0 aumento da concentracdo de
ftalocianina de cobre o Eqc vai diminuindo. Na Fig. 2b
fixando o potencial em -0,4V a ordem de
concentragbes das amostras da menor para maior
corrente de resposta é 1 10* 510% 110% 510°%e 1
102 mol L', indicando que concentracdes baixas de
inibidor fornecem uma maior protecdo ao substrato.
Na Fig. 3 sdo apresentados espectros de impedéancia
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eletroquimica, onde se obteve um maior arco,
portanto maior resisténcia, para a amostra com
menor concentracdo. Em funcdo do inibidor né&o
apresentar afinidade quimica com o silano, este,
guando em grandes concentragbes, prejudica o
comportamento eletroquimico em termos de prote¢éo
a corrosdo do substrato, ja que pode fazer com que
regides do substrato ndo sejam recobertas nem pelo
filme e nem pelo inibidor.
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Figura 1 Micrografia 6ptica das amostras revestidas com VS
adicionadas de (a) 1 10* e (b) 5 10° mol L™.
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Figura 2. Curvas de (A) B¢ em funcéo do tempo e (B) de
polarizagdo das amostras revestidas com VS variando se a

concentracao de ftalocianina de cobre.

VS 29 ap6s 30 min em imerséio em NaCl 0,1 M
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Figura 3 Diagramas de impedancia (A) de Nyquist e (B) de
Bode log|Z| e -F em fungdo do log f, para as amostras de VS
com a ftalocianina de cobre obtidos apés 30 min de imersdo em

solugdio de NaCl 0,1 mol L™..

Conclusoes

O estudo do revestimento obtido do silano
viniltrietoxysilano aditivado com diferentes
concentragbes do inibidor (ftalocianina de cobre)
mostra uma maior protecdo a corrosdao do aco 1008
para pequenas concentracdes (1 10-4 mol LY.
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